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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 結 晶 欠 陥 密 度 が 周 囲 よ り 高 い 領 域 と し て 、 周 期 的 な 基 板 面 上 配 列 で 基 板 を 貫 通 し て い る
高 密 度 欠 陥 領 域 を 有 す る 半 導 体 結 晶 基 板 上 、 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 の 積 層 構 造 を 備 え
る 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 方 法 で あ っ て 、
　 高 密 度 欠 陥 領 域 内 で 欠 陥 密 度 が 最 も 高 い コ ア 領 域 貫 通 す る 、 又 は 未 貫 通 す る よ う
に 孔 を 設 け 、 次 い で 基 板 上 に 積 層 構 造 を 形 成 し 、 チ ッ プ 化 し て 窒 化 物
系 化 合 物 半 導 体 素 子 を 作 製 し た 後 、 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 を 基 台 上 に ダ イ ボ ン デ
ィ ン グ す る 際 、
　 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 を 基 台 上 に 位 置 決 め す る に 当 た り 、 窒 化 物 系 化
合 物 半 導 体 素 子 に 光 を 照 射 し て 孔 の 位 置 を 検 出 し 、 孔 を 位 置 決 め マ ー ク と し て 使
用 す る こ と に よ り 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 を 基 台 上 に 位 置 決 め す る こ と を 特 徴
と す る 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 の 実 装 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 を ダ イ ボ ン デ ィ ン グ す る 基 台 が 、 サ ブ マ ウ ン ト 又 は
ヒ ー ト シ ン ク で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 の 実 装
方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 が 窒 化 物 系 半 導 体 レ ー ザ 素 子 で あ り 、 基 台 が 受 光 素
子 を 面 上 に 備 え ォ ト ダ イ オ ー ド 集 積 回 あ っ て 、
　 窒 化 物 系 半 導 体 レ ー ザ 素 子 を 上 に 位 置 決 め す る に 当
た り 、 窒 化 物 系 半 導 体 レ ー ザ 素 子 に 光 を 照 射 し て 孔 の 位 置 を 検 出 し 、 孔 を 位
置 決 め マ ー ク と し て 使 用 し て 、 窒 化 物 系 半 導 体 レ ー ザ 素 子 を 基 台 上 の 受 光 素
子 に 対 し て 位 置 決 め す る こ と を 特 徴 と す る 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 の
実 装 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 高 密 度 欠 陥 領 域 が 、 半 導 体 結 晶 基 板 の 基 板 面 上 で 周 期 的 に 点 在 し て い る こ と を
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特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 の 実 装 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 高 密 度 欠 陥 領 域 が 、 半 導 体 結 晶 基 板 の 基 板 面 上 で 正 方 形 格 子 状 、 長 方 形 格 子 状
、 及 び 六 方 格 子 状 の い ず れ か の 配 置 で 点 在 し て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 窒
化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 の 実 装 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 高 密 度 欠 陥 領 域 が 、 半 導 体 結 晶 基 板 の 基 板 面 上 で 相 互 に 離 隔 し て 平 行 に 、 か つ
周 期 的 に 配 置 さ れ た 線 状 の 高 密 度 欠 陥 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の

。
【 請 求 項 ７ 】
　 線 状 の 高 密 度 欠 陥 領 域 は 、 点 状 の 高 密 度 欠 陥 領 域 が 相 互 に 接 し て 、 又 は 断 続 し て 線
状 に 配 置 さ れ て な る 高 密 度 欠 陥 領 域 、 又 は 高 密 度 欠 陥 領 域 が 連 続 し て 線 状 に 延 在 し て な る
高 密 度 欠 陥 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の

。

(2) JP 2003-229631 A5 2005.8.18

１

前 記 前 記
１

前 記 前 記
１ 窒 化

物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 の 実 装 方 法

前 記

窒 化 物 系 化 合 物 半 導 体 素 子 の 実
装 方 法


	header
	written-amendment

